SIVAS BILiM VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI

LISANSUSTU EGITIM ENSTITUSU

2020/2021 EGITIiM OGRETIM YILI GUZ DONEMIi

YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

TEZLi YOKSEK LiSANS BASVURU KOSULLARI

BASVURU, SINAV VE KAYIT TAKVIMI

Basvuru Tarihleri

07 Eyliil 2020- 21 Eyliil 2020

Sinava Girmeye Hak Kazanan Ogrencilerin Ilam

22 Eyliil 2020

Yazili Sinav

24 Eyliil 2020 Saat 10:00

Miilakat Tarihi 24 Eyliil 2020 Saat 14:00
Sonuc flam 25 Eyliil 2020

Kayit Tarihi 28-30 Eyliil 2020

Yedek Kayit Hakki Kazananlarin flam 02 Ekim 2020

Yedek Kayit Tarihleri

05-06 Ekim 2020

Yazihi sinav ve miilakatin yapilacag adres sinava girmeye hak kazananlarin ilaninda

belirtilecektir.

NOT: Her Miihendislik alani icin belirlenen kontenjanin 4 kati1 aday sinava alinacaktir.

PROGRAM
ADI

MURACAAT
ALAN ADI

SINAVA
ALINACAK
ADAY SAYISI

BASVURU KABUL EDILECEK

MEZUNIYET BOLUMU KONTENJAN

Savunma
Teknolojileri
(Tezli
Yiiksek
Lisans)
(Tiirkce)

Bilgisayar
Miihendisligi
Alani

e Bilgisayar
Miihendisligi/Bilgisayar
Bilimi,

e Bilgisayar ve Yazilim
Miihendisligi

e Bilisim Sistemleri 1 4
Miihendisligi

e Yazilim Mihendisligi
Bolim veya Anabilim
Dallarinimn birinden Lisans
mezunu olmak,

Elektrik
Elektronik
Miihendisligi
Alani

o Elektrik-Elektronik
Miihendisligi,

e Elektronik Miithendisligi,

e Elektronik ve Haberlesme
Miihendisligi,

e Enerji Sistemleri
Miihendisligi

e Enerji Miihendisligi

¢ Kontrol ve Otomasyon
Miihendisligi

e Ucak Elektrik Elektronik
Miihendisligi
Bolim veya Anabilim
Dallarinin birinden Lisans
mezunu olmak,




e Makine Miihendisligi
Makine ve imalat
Miihendisligi
Mekatronik Miithendisligi
Ucak Miihendisligi,
Uzay Miihendisligi, 1 4
Uzay ve Ugak Miihendisligi
Havacilik ve Uzay
Miihendisligi

Boliim veya Anabilim
Dallarmimn birinden Lisans
mezunu olmak,

Makine
Miihendisligi
Alani

o Elektrik-Elektronik
Miihendisligi,

e Malzeme Bilimi ve
Miihendisligi

e Malzeme Miihendisligi

Metaliirji ve Malzeme

Miihendisligi,

Nanoteknoloji Mithendisligi 2 8

Fizik Miihendisligi

Fizik Bolimii

Makine Miihendisligi

Boliim veya Anabilim

Dallarinin birinden Lisans

mezunu olmak

Metalurji ve
Malzeme
Miihendisligi
Alanm

e Kimya Miihendisligi
e Kimya ve Siireg
Kimya Miihendisligi
Miihendisligi e Niikleer Enerji Miihendisligi
Alam e Kimya Boliimii 1 4
Boliim veya Anabilim
Dallarinimn birinden Lisans
mezunu olmak,

BASVURU, SINAV, MULAKAT YERI VE ADRESI

Basvuru Yeri Sivas Bilim ve Teknoloji Universitesi Rektorliigii
Adres Yenisehir Mah. Kardesler Cad. No:7/1 SIVAS
Tel 0346 219 13 98 Dahili (127)

Bagvurular Universitemizde almmaktadir. Posta ile bagvuru kabul edilmekte olup, basvuru tarihleri
icerisinde Universitemize ulagmayan bagvuru dikkate alinmayacaktir. Posta yolu ile basvurularda
Universitemize ulasmayan bagvurudan Universitemiz sorumlu degildir.




BASVURU KOSULLARI

e Tiirkiye’de lisansini tamamlamais ise; bagvuracagi program i¢in gerekli diploma ve not dokiimii
olmasi,

e Yurt disinda lisansini tamamlamis ise; YOK tarafindan verilmis denklik/okul tanima belgesi
(Terciimelerde diploma ve not dokiimlerinde genel not ortalamasinin belirtilmesi gerekir.),

e TOMER belgesi en az B2 diizeyinde olmas1 gerekir. (Lisans 6grenimlerini Tiirkge dgretim
yapan bir liniversitede tamamladigini belgeleyen yabanci uyruklu adaylarda Tiirkge dil kosulu
aranmaz. )

e Ogrenci Segme ve Yerlestirme Merkezi (OSYM) tarafindan merkezi olarak yapilan
Akademik Personel ve Lisansiistii Egitim Giris Sinavi (ALES) kosulu aranmaz.

DEGERLENDIRME

a) Basvuru Degerlendirme

e Lisans not ortalamasi dikkate alarak siralama yapilir. ilan edilen kontenjanin dort kat1 aday smava

kabul edilir

b) Basari Degerlendirme

Lisans not ortalamasmm %50’si yazili smav notunun %25’i, ve miilakat puanmnin %25’i
degerlendirmeye alinir.

Adayin notlarmin degerlendirilebilmesi i¢in yazili sinav notunun en az 50 olmasi gerekir.

Adayin basarili sayilabilmesi i¢in bagar1 notunun en az 60 olmas1 gerekir.

Miilakat ve yazili sinavlardan birine girmeyen aday basarisiz sayilir.

Puanlarin esitligi halinde Lisans not ortalamasi yiiksek olan adaylar, basarili olarak kabul edilir.
Asil listede yer alan adaylarin kayit yaptrmamasi durumunda, gerekli basari puanmi saglamas,
ancak kontenjan nedeniyle kayit yaptrrmamis diger adaylar, kontenjan dolana kadar puan sirasina
gore belirtilen tarihler arasinda kayit alinir.

Lisans Not ortalamasi1 100’liik not sistemi tizerinden degerlendirilir. 100’Lik karsilig1 bulunmayan
transkriptlerde Yiiksekogretim Kurulu Baskanligmnin 100’lik doniisiim tablosuna gore
degerlendirme yapilir.



GEREKLI BELGELER

Bagvurmak istedigi programi belirten Bagvuru Formu

Ozgegmis

Lisans Mezuniyet Belgesi

Yurt disindaki iiniversitelerden mezun olan adaylarm, Yiiksekdgretim Kurulundan (YOK)
alacagi diploma denklik belgesi veya mezun oldugu lisans 6gretim kurumunun Yiiksekogretim
Kurulunca tanindigina dair belge,

Lisans not durum belgesinin (transkript) asli veya Universite tarafindan yapilan ash gibidir
onayli 6rnegi
TOMER belgesi en az B2 diizeyinde olmas1 gerekir. (Lisans dgrenimlerini Tiirkce 6gretim
yapan bir liniversitede tamamladigini belgeleyen yabanci uyruklu adaylarda Tiirkce dil kosulu
aranmaz. )

Niifus cilizdan1 veya pasaport fotokopisi (ash ibraz edilecektir).
Biometrik Fotograf (2 Adet)

ONEMLI NOTLAR

Basvuru sirasinda alinan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir. Onay yapilmadan getirilen
belgeler, asillar1 ile birlikte fotokopilerinin getirilmesi halinde Enstitiimiiz tarafindan
onaylanabilmektedir.

Basvuru esnasinda yapilan yanligliklardan basvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple
olursa olsun (adayin hatasiyla, bilgi eksikligiyle, nedenlerle) yapilan yanlis bagvuru sonucunda
gergeklesen tiim iglemler iptal edilir. Bu nedenle bagvuru yapmadan 6nce bagvuru/kabul kosullar1
ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmelidir.

Basvuru i¢in gerekli belgeler ilanda belirtilen tarih araliginda Enstitiimiiz 6grenci islerine sahsen
veya posta yolu ile ulasmasi gerekmektedir

Istenilen belgelere iliskin olarak kasten veya sehven yanlis beyanda bulunanlar ile belgelerde
tahribat yapanlarin, smavlarda basarili olsalar dahi kayitlar1 yapilmaz. Gergek dist bilgi ve
belgelere gore aday kaydi veya kesin kayd1 yapilmis 6grencilerin kaydi silinir.

[lanin tamamini dikkatli bir sekilde okuyunuz. Programa kabul sartlar1, bagvuru ve kayzt tarihleri,
basvuru ve kabul i¢cin gereken belgeler vb. hakkindaki sorularimmizin yanitlar1 ilanda yer
almaktadir.

[landa yer alan bagvuru formu doldurularak imzalanmis sekilde bagvuru yapilmalidir.

OGRENIM UCRETI

Universitemiz Yonetim Kurulu Kararina gore yapilan smav ve miilakat sonucunda kayit
hakki kazanan yabanci uyruklu 6grencilerden tezli yiiksek lisans programlari igin yillik

1500 TL &grenim iicreti alinacaktr.



